
Marka Goodram

Typ pamięci DDR3

Typ złącza DIMM

Liczba modułów 1

Pojemność całkowita 4 GB

Taktowanie szyny
pamięci (MHz)

1600

Kod producenta GR1600D364L11S/4G

Pojemność
pojedynczego modułu

4

Opóźnienia (Cycle
Latency)

11

Napięcie 1.5

Chłodzenie brak

Wysokość produktu 160

Stan Nowy

Model GR1600D364L11S/4G

EAN 5908267906316

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.025

DDR3 4GB/1600 512*8 Single Rank CL11
Indeks: 40664 Producent: GOODRAMWilk Elektronik SA Kod producenta: GR1600D364L11S/4G

Cena: 56.47 zł

Opis

DDR3 4GB/1600 512*8 Single Rank CL11
Producent: GOODRAM

Właściwości
Rodzaj pamięci DDR3
Całkowita pojemność pamięci 4
Częstotliwość szyny pamięci 1600 MHz
Liczba pamięci w zestawie 1
CAS Latency CL11
Pozostałe parametry non-ECC

Parametry
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